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Abstrakt:

Polovodi¢ové nanostruktury jsou zakladnimi
stavebnimi kameny modernich elektronickych
a optoelektronickych soucastek. Hlavnim topné téleso
cilem prace studenta je popsat mechanizmy ‘I‘ITI'I"'"'“V """
ristu jednodimenzionalnich polovodicovych

nanostruktur (nanoty¢ek) z roztokd Vv reaktoru substrat

s kontinualnim pratokem a kontrolovat jejich

morfologii. S vyuzitim litografickych technik

budou nanotyCky piipravovany v hexagonalnich periodickych polich, ktera umoznuji studovat
rychlosti riistu jednotlivych krystalografickych ploch a ovliviiovat ji parametry procesu a fizenym
dopovanim [1-3]. Kontrola morfologie je zasadni pro vyuziti polovodi¢ovych nanostruktur
v aplikacich, jako jsou zdroje zelené energie a senzory plynd a chemickych latek. Praci je mozno
zaméfit teoreticky 1 experimentalné.

Schema prato¢ného reaktoru
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